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Telefunken Diode LL4154 Datasheet

LL 4154

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter
Besondere Merkmale:
@ Elektrische Daten entsprechen denen des Typs 1M 4154

Abmassungen in mm

Arschijses varzinn

rilhcu.lu
B
By 1448 Glasgehiuse
S0D BO
p35 MiniMELF
am Gewicht max. 0,1g
Absolute Grenzdaten
Periodische Spitzensperrspannung |1 35 v
Sperrspannung Uy 25 L)
StoRdurchlaBstrom
tp =1ps FFEM 2 .
Pericdischar DurchlaBspitzenstrom [ 450 mufy
Durehlabstrom Iy 200 mA,
DurchlaBstrom, Mittelwert
Up=0 ey 150 mA
Werlustleistung Py 500 i
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich L. - B5....+ 200 °C
Maximaler Wirmewiderstand
Sperrachicht-Umgebung
auf Leiterplatte 50 mmx 50 mm x1,6 mm Ay 500 KW
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Kenngriien Min. Typ. Max,
T.=25"C, falls nicht anders angegeban
DurchlaBspannung
le= 30 ma U 1 v
Sperrstrom
Up=25V [ 100 né
UR=25".I',Ti=1E{J°E Iy 100 P
Durchbruchspannung
I =5 ph Uign)" a5 W
Diodenkapazitat
Uy =0, f= 1 MHz, U,,, = 50 m¥ C, 4 pF
Rbckwartserholzeit
ﬂr=f“='|ﬂ m.l.,.l'“=1.m.l !‘" 4 ns
le=10mA U, =86V,
ig=0.1+1,, R, =1000 . 2 ns
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LL 4154
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